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INTRODUCCION

DEFINICIÓN.
 
El  SCR (Silicon Controlled Rectifier o Rectificador Controlado de Silicio, Figura 1), es un dispositivo semiconductor biestable formado por tres uniones pn con la disposición pnpn (Figura 2). Está formado por tres terminales, llamados Ánodo, Cátodo y Puerta. La conducción entre ánodo y cátodo es controlada por el terminal de puerta. Es un elemento unidireccional (sentido de la corriente es único), conmutador casi ideal, rectificador y amplificador a la vez.
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  Figura 1: Símbolo del  SCR.         Figura 2 : Estructura  básica del  SCR.

     

 
Conclusiones
En esta practica se pudo comprobar que el scr tiene su equivalente en dos transistores, siendo éstos un PNP y un NPN, conectados como se muestra en la siguiente imagen.

Equivalente
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Como utilizamos transistores de uso general se aprecio que no fueron voltajes extremadamente altos, un incoveniente fue que en la polarizacion directa tuvimos que bajar el voltaje hasta 0 V, la fuente bipolar da 1.2 V asi que tuvimos que sobreponer dos fuentes de alimentación y asi obtener dicho voltaje, el voltaje de ruptura fue de 36 V, asi como el amperaje fue minimo siendo este 2.3 A. En polarizacion inversa el voltaje de ruptura fue de 26 V.
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